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CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA MATRICOLA:

Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti operino a temperatura ambiente e
che gli OP-AMP siano ideali. Si utilizzi V, = 0.7 V per le giunzioni p-n in diretta.

1) Calcolare il guadagno di tensione (v./vi) a bassa frequenza nel circuito di figura.
Dati: VDD =5 V, R=14 kQ, VTH =1 V, HUnCox = 100 }.LA/VZ, (W/L)1 = 20, BF=200, Vi0=2 Vv
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2) Si consideri il circuito di polarizzazione del transistore bipolare Q1. Quanto vale la corrente di collettore a riposo ?
Dati: Vop =5V, Ri=600kQ, R,=150 kQ, R. = 1.5 kQ, Re= 100 Q, Cc= 10 uF, I\A/= 5 uA, Be= 150
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3) Si consideri il circuito di figura basato su due amp. op. (OA e OB) alimentati a +/-Vy. Quanto vale VO ?

Dati: V|N=1 5V, VM=1 ov R R R
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4) |l sistema in retroazione di figura ha: Hd=j o/[(1+] &/10%)(1+] &/10%(1+j ©/10%)], mentre K & un numero reale
positivo. Basandosi sui diagrammi di Bode asintotici, determinare il valore di K che rende il sistema stabile con un

margine di fase di 45°. s
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5) Calcolare il valore di resistenza di ingresso (a bassa frequenza) nel circuito amplificatore a gate comune di figura.

Dati: gn=2.7mS, rs=25 kQ, R.=100kQ . Voo
[A] 0.37 kQ [B] 125kQ
[C] 345kQ [D] 20.0 kQ
[E] 25kQ [F] 1.85kQ

6) Calcolare il valore della resistenza di uscita dell' amplificatore di figura, dove I' amp. op. ha guadagno in continua
Aqo, res. di uscita Ro=350Q ed é alimentato a +/-Vy

Dati: Ri=10kQ, Vin=1V, V=10V, Ro=3502, As,=60dB R, 3R,
AW W
[A] 40 kQ [B] 10 kQ
[C] 1.40Q [D] 345 Q —
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7) Determinare la resistenza di ingresso dell’amplificatore di figura, considerando per i BJT un circuito equivalente a 2
parametri, con =100 e sapendo che: V0 =2.5V, Vee=5V, Rc = 1 kQ.
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8) Nel circuito di figura Vop = 12 V, Ry = 5 kQ e Rp = 6 kQ. Sapendo che p.cox = 70 pA/NV? W/L=20, Vi =1V,
determinare il valore di R, che permetta di ottenere Ip = 1 mA.

VDD
[A] 13.9kQ [D]220Q
[B] 1.2kQ  [E]3.6kQ
[C] 5.2kQ  [F]140kQ Ro
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